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Principi delovanja
* Tranzistor tipa MOS

* Napetostna razlika zaradi nabiranja naboja

— V plasti SiOz2 zarki gamma izbijajo pare elektron-
vrzel

— Vecina parov se rekombinira v nekaj ps
— Razlicni mobilnost u, > uy

/ Vrata, pritisnjena poz. napetost
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Principi delovanja
— Elektroni ki se ne rekombinirajo, se hitro
pomaknejo proti vratom

— Vrzeli se pomikajo proti silicijevem substratu,
kjer se na blizini stika ujemejo v pasti

— Obcutljivost odvisna od debeline plasti SiO2 in od
pritisnjene pozitivhe napetosti

/ Vrata, pritisnjena poz. napetost

Pasti za vrzeli zaradi :
) _ = 10, Ozemljena
spoja plasti baza
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Principi delovanja
— Analogija s kondenzatorjem:

t
e AV = 069; erf y tox debelina plasti oksida, Qs povriinska gostota naboja

E.
AV, napetost med izvorom (Source) in vrati (Gate)

— Brez pritisnjene napetosti velja potencna

odvisnost od doze: AV, = a - D?

a in b eksperimentalno dolocena parametra
* En set parametrov ponavadi ne zadostuje, po odsekih

/ Vrata, pritisnjena poz. napetost
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Prednosti/slabosti uporabe
RadFET-ov

* Prednosti:
— Majhna fizi¢na velikost (kocka 1 mm?3)
— On-line meritve

— Visok razpon (obcutljivost od mGy-Gy,
saturacija pri vec kGy, MGy)

* Slabosti:

— Enkratna uporaba
— Slaba karakterizacija
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Umeritev-Meritev, oprema

* Obsevanje z aktiviranim
gorivom TRIGA

— Trikotniski obs. kanal
— Al. Skatla za obsevanje

 Bralnik RadFET-ov F9 +
Radmon RadFET detector

"+ Pretocna ionizacijska celica
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Flow ion. ch. dose [Gy]

Umeritev-Obdelava podatkov
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Nacrti za prihodnost

* Meritve temperaturne odvisnosti odziva

« Meritve disipacije ujetih vrzeli s casom in
temperaturo

« Meritve do visjih kumulativnih doz (v
izvajanju)

 Testiranje vec tipov RadFET dozimetrov

« Obcutljivost na spekter
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Zakljucek

* Majhni (uporaba med obsevanjem
pacienta)

* Primerni za meritve visokih doz
« Vec rezimov delovanja
« Sprotno odcitavanje vrednosti doze

 Slabo karakterizirani (tako napetostno,
kot tudi temperaturno)

* Majhen krog uporabnikov
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Hvala za pozornost

VPRASANJA ?
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